
第５回ISIT産学連携先導プログラム

第５５回未来化学創造センターセミナー

日時： 2010年２月２６（金） 13時０0分～14時30分
会場： 九州大学伊都キャンパス W4号館423号室

＜参加無料＞

●主催：（財）九州先端科学技術研究所（ＩＳＩＴ）
（連絡先：新産業支援室 八尋 正幸

E-mail:yahiro@isit.or.jp、TEL：092-805-3810 ）
●共催：九州大学未来化学創造センター
（連絡先：安達千波矢

E-mail:adachi@cstf.kyushu-u.ac.jp、TEL：092-802-3306 ）

題目：
“Charge Transport in Neat and Doped Random 

Polymer Semiconductors.”

講演者：
University of Bayreuth, 

Lehrstuhl Experimentalphysik II
Dr. Quanmin Shi

略歴：
2004 Part-time Professional Translator, China Patent Agent 
(LCD) 
2005-2006 Physics assistant, School of Science, BJTU
2006-2009  Ph. D. in Optics, Key Laboratory of Luminescence 
and Optical Information，Ministry of Education, Beijing Jiaotong
University, Beijing, China
2008 Teaching College Physics, School of Long-distance 
Education, BJTU 
2009-2010 Postdoc fellow in University of Bayreuth, Lehrstuhul
Experimentalphysik II


